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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制造方法和液晶显示器。该阵列基板
中，栅线的上方形成有附加电极，附加电极和栅线之间以栅绝缘层相互
间隔，且附加电极与公共电极线电连接；像素电极的图案延伸至附加电
极的上方与附加电极重叠，像素电极与附加电极和公共电极线重叠的部
分形成存储电容。本发明结合了基于栅线的存储电容和基于公共电极线
的存储电容两种形式，能够提高存储电容值，且减小了存储电容对其他
显示因素的影响。不会因为需要过大的公共电极线面积而降低开口率，
形成的阻容延迟较小，能获得较好的显示品质。
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